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@ Anordnung zur Unterdriickung von Storwellen und Oberwelien in Wanderfeldrohren mit einem Kurzschlussschieber im

Ausgangshohlleiter.

@ Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur Unter-
driickung von Storwellen und Oberwellen in Wanderfeldroh-
ren mit einem KurzschluBschieber (1) im Ausgangshohligiter
(5). Mit dieser Anordnung sollen nicht nur die Stdrwelien im
begrenzten DurchiaBbereich sondern alie hoheren Strmo-
den breitbandig bedampft werden. Die Erfindung sieht hierzu
vor, dafd der KurzschluBschieber (1} in seiner Stirnflache (2)
{wirksame KurzschluBebene) eine Vertiefung @) in Form
eines A/4- oder A/2- Hohlleiterelementes aufweist, in der ein
Dampfungselement {4) angeordnet ist. Eine erfindungsge-
miRe Anordnung wird bei Wanderfeldrohren verwendet {Fig.
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" Anordnung zur Unterdriickung von Stérwellen und Oberwel-

len in Wanderfeldrthren mit einem KurzschluBschieber im
Ausgangshohlleiter
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Die Erfindung betrifft eine Anordmung zur Unterdriickung
von St8rwellen und Oberwellen in Wanderfeldrfhren mit
einem KurzschluBschieber im Ausgangshohlieiter.

Aus der DE-PS 21 32 092 ist eine Hochfrequenzleitung in
Form eines Hohl- oder Koaxialleiters (Hauptleitung) be-
kannt, an die als ein Filter fiir unerwlnschte St&rschwin-
gungen, insbesondere Oberwellen, iiber eine Anzahl von
periodisch aufeinanderfolgenden Koppeldffnungen wenig-
stens eine bedzmpfte, auf die Frequenz der Stdrschwin-
gungen abgestimmte Hilfsleitung eingekoppelt ist, die
so dimensioniert ist, daB die durch die Hauptleitung zu
{ibertragende Grundwelle auflerhald des DurchlaBbereiches
der Hilfsleitung liegt und die Storschwingungen von der
Hauptleitung in die Hilfsleitung einkoppeln. Die Hilfs-
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leitung enth#lt dabei eine in die Wandung der Hauptlei-
tung eingelassene Verzdgerungsstruktur, an welche den
Durchlafbereich der Hilfsleitung zu lingeren Wellen hin
verschiebende Dampfungskdrper nahe herangefithrt sind.

Oberwellen und h&here Stdrwellen verursachen Rippel im
Frequenzgang der Verstirkungskurve und der Gruppeniauf-
zeit von Wanderfeldverstirkern und miissen daher auf
einen kieinen Pegel reduziert werden. Das geschieht
durch ein Oberwellenfilter in Gestalt einer bedimpften
Verzdgerungsleitung, das die Grundwelle praktisch gar
nicht, die Oberwellen aber stark reduziert.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Anordnung zur Unterdrickung von Stdrwellen und
Oberwellen in Wanderfeldrdhren zu schaffen; mit der
nicht nur die Stdrwellen im begrenzten DurchlaBbereich
der Verzdgerungsleitung, sondern alle hdheren Stdrmoden
breitbandig bedéZmpft werden. Zur L&sung dieser Aufgabe
ist bei einer Anordnung der eingangs genannten Art ge-
miB der Erfindung vorgesehen, daf der KurzschluBschie-
ber in seiner Stirnfliche (wirksame KurzschluBebene)
eine Vertiefung in Form eines #*/4- oder 7/ /2-Hohllei-
terelementes aufweist in der ein DEmpfungselement ange-
ordnet ist.

Das Démpfungselement ist dabel zweckmidBig im Zentrum
der Vertiefung angeordnet und besteht aus einem dielek-
trischen Material. Vorzugsweise ist das DéEmpfungsele-
ment mit einer DEmpfungsschicht versehen.

Gem#B einer Weiterbildung der Erfindung ist die Vertie-
fung senkrecht in die Stirnfliche (wirksame KurzschluB-
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ebene) des KurzschluBschiebers eingelassen und unter
der Stirnflichs rechtwinklig so abgebogen, daB die Ver-
tiefung ungefZhr L-formig ausgebildet ist. Die Vertie-
fung ist dabei vorzugsweise mit einem dielektrischen
Material als Da&mpfungselement ausgefUllt.

Mit der erfindungsgem@fSen Anordnung wird erreicht, dasB
an der Vertiefung am KurzschluBSschieber der Grundmodus
praktisch nahezu vollkommen reflektiert wird, wihrend
nur der StSrmodus eindringt und weggedimpft wird.,

Die erfindungsgem@Be Anordnung hat den weiterem Vorteil,
daB sie im Aufbau einfach und billig in der Herstellung
ist. Sie hat ferner den Vorteil, daB nicht nur die Stér-
wellen im begrenzten DurchlaBbereich der Verzégerungs-

leitung, sondern alle héheren Stdrmoden breitbandig be-
d&mpit werden.

An Hand der Figuren der Zeichnung soll die Erfindung
nachstehend mit weiteren Merkmalen niher erliutert
werden. Teile, die nicht unbedingt zum Verstindnis der
Erfindung beitragen, sind in den Figuren unbezeichnet
oder weggelassen. )
Es zeigen:
Fig. 1 eine erfindungsgemiBe Aﬁordnung schematisch
im Schnitt und
Flg. 2 eine weitere erfindungsgemife Anordnung
schematisch im Schnitt.

Bei der in Fig. 1 dargestellten Anordnung welst der
RurzschluBschieber 1 im Ausgangshohlleiter 5 der Wan-
derfeldrthre in seiner Stirnfliche 2 (wirksame Kurz-
schluBebene) eine Vertiefung 3 der Linge 1 und der
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Breite a auf. Die Breite a ist so bemessen, daf die
Grenzfrequenz des von der Vertiefung 3 gebildeten Hohl-
leiterelementes etwa 10 % niedriger ist als die Frequenz
des ersten Stdérmodus. Im Boden 6 der Vertiefung 3 ist
ein Dampfungselement 4 angeordnet, das in einem Abstand
d vor der Stirnfliche 2 endet. Das beispislsweise aus
Keramik bestehende Dampfungselement & ist vorzugsweise
mit einer Démpfungssbhicht 7, beispielsweise einer Gra-
phitschicht, liberzogen. Das MaB d ist so festgelegt,

daB der Grundmodus im -Abstand d von der Stirnfliche 2
des RurzschluBschiebers 1 bereits so stark gediampft ist
(Reflexionsdimpfung), daB kein wesentlicher Anteil sei-
ner Energie diese Ebene erreicht. Das im Boden 6 der
Vertiefung 3 angeordnete Dampfurigselement 4, das nicht
vom Grundmodus aber von allen Stdrmoden erreicht wird,
dZmpft diese Stdrmoden breitbandig. Alle aus der Ver-
z@gerungsleitung 8 in den Ausgangshohlleiter 5 eintre-
tenden Stérwellen werden daher wirksam beddmpft, wihrend
der Grundmodus das Dimpfungselement 4 nicht erreicht,

da er an der Stirnfliche 2 des KurzschluBfschiebers ver-

" lustfrei reflektiert wird.

Ist der verfiighare radiale Raum fiir den Kurzschluf8-
schieber 1 knapp und damit auch die Strecke von der
Verzdgerungsleitung 8 zum Ende des KurzschluBschiebers
1, innerhalb der die Dichtldtung erfolgen muB, so kann
die Vertiefung 3 im KurzschluBschieber 1 als prismati-
sche Aussparung in die Stirnfliche 2 des RurzschluB-
schiebers 1 eingefrist werden.

Statt behohlter getaperter Keramikelemsnte als DZmp-
fungselement 4 kdnnen zur breitbandigen Beddmpfung der
Storwellen auch magnetisch ddmpfende Elemente oder
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Beschichtungen im Abschnitt 1 =— d der Vertiefung 3
vorgesehen werden.

Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist
die Vertiefung 3 senkrecht in die Stirnfliche 2 einge-
lassen und unter der Stirnfliche 2 rechtwinklig so ab-
gebogen, daB die Vertiefung 3 ungefdhr L-fdrmig ausge-
bildet ist. Die Vertiefung 3 ist zur Verringerung der
Breite a mit einem dielektrischen Material als Dimp-
fungselement 4 ausgefiillt. In diesem Ausfiihrungsbei-
spiel sind die zusammenstoBenden Flichen der Dampfungs-
elemente 4', 4" nur auf der Strecke 1 — d bedimpft
(Schicht 7), so daB nur die Stdrwellen und nicht der
Grundmodus bedZmpft wird.

Zur Verringerung der Breite a der Vertiefung 3 ist auch
eine Steghohlleiteranordnung méglich.

5 Patentanspriiche,
2 Figuren.
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1. Azmordoung zur Unterdrickung von Stdrwellen und Obere
wellsn In Wanderfeldrfhren mit einem RurzschluBschieber
im A:sgéngshohlleiter, dadurch gekenn -
ze 2 chnet, daB der KurzschluBschieber (1) in sei-
aner Stirnfliche (2) (wirksame KurzschluBebene) eine Ver-
tiefumg (3) in Form eines A/4- oder "/2- Hohlleiterele-

mentes aufweist, in der ein DiEmpfungselement (4) ange-

ordnet ist.

2. Arzordnung nach Angpruch 1, dadurch
gexennzeilchnet , daB das Démpfungselement
(4) im Zentrum der Vertiefung (3) angeordmet ist und
aus einem dielektrischen Material besteht.

3. 4nordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzedichnet, daB das Démpfungselement
(4) mit einer Dampfungsschicht (5) versehen ist.

4, Anordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzedichnet, daB die Vertiefung (3)
gsenkrecht in die Stirnflzche (2) eingelassen und unter
der Stirnfliche (2) rechtwinklig so abgebogen ist, da8

die Vertiefung (3) ungefdhr L-f&rmig ausgebildet ist.

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daB die Vertiefung (3)
mit einem dielektrischen Material als Démpfungselement
(4#) ausgefiillt ist.
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